Groupe d’Etu;ﬁ e

de la Matiére Condensée

EPITAXIE ET ELABORATION DE
MATERIAUX

Les activités de recherche du GEMaC s’appuient sur une importante infrastructure
expérimentale dédiée a I'élaboration et la croissance de matériaux, a leur caractérisation
et a I'étude de leurs propriétés.

Découvrir les moyens expérimentaux du GEMaC pour la synthése de matériaux :
» ALD pour les oxydes
» PLD pour les oxydes
» Plasma CVD du diamant
» MOCVD des semiconducteurs II-VI
» Dépobts métalliques et d'oxydes
» Mise en forme de matériaux

» Traitements pré et post-croissance
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https://www.gemac.uvsq.fr/ald-pour-les-oxydes
https://www.gemac.uvsq.fr/pld-pour-les-oxydes
https://www.gemac.uvsq.fr/plasma-cvd-du-diamant
https://www.gemac.uvsq.fr/mocvd-des-semiconducteurs-ii-vi
https://www.gemac.uvsq.fr/depots-metalliques-et-doxydes
https://www.gemac.uvsq.fr/mise-en-forme-de-materiaux
https://www.gemac.uvsq.fr/traitements-pre-et-post-croissance
https://www.gemac.uvsq.fr/

» Lithographie optique
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https://www.gemac.uvsq.fr/lithographie-optique
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